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國立雲林科技大學ⅡU學年度
碩士班招生考試試題

系所 :電子系

科目:工程數學(31

1.(15U/U)PleasesUlvefUrV=ˊ (x).

(a) /十 2ˊ +5=U       (5U/U)
(b) ˊ
〃一‘/+lUv=U     (5U/U)

(c) x2V〃一〃
〞̄2V=U       (5U/U)

2.(15U/U)Γ indtheintegratiUnfactUrandsUlutiUnUftheUDEequatiUn

(θ
x+’ 十Vθ
ˊ
)ˊx十 (Xθ 一́l)ay=U

3. (lUU/U)SUlveUDEsUlutiUnUf V〃 一 ‘
′
+9V=爭

4.(lUU/U)LaplaceequatiUn:

(a)Ifˊ〈〞)=5-3θ
┤r十
2′ ,t≧ U,pleaseΠ nd t【√(t)〕

岬 的= 」辦 ㏕ t┤ LF剛 。

5.(lUU/U)Πndall sUlutiUnsUftllesy就 em
X+2V+3z=a
X十 3V+8Z=t
X十 2V+2Z=ε

where a, t and σ arearbΠ rarycUnstantS.

6.φ5U/U)LetTbetllel㏑ ear transfUrlnat㏑nwitl9㏄ specttUthe㏄andardbasisand
its transfUrlnatiUnInatrix A isasfUllUws,

A=｜一:夕 :  
￣
l夕 :︳

(a9(lU%)Γ indavectUrvlth飩 kBpallsulekemelUfTandavectUrv2th飩
spans theimageUfT.

a” (U5U/U)LetBbetllebasiscUnsist㏑ gUfViandV2thatyUufUundin° ).

ΓindthenewtransfUΠ natiUnInatrixUfT withrespecttUthebasis B.

(c) (U5U/U)DescribetheiansfUmatiUnTgeUmetⅡ c㏕lyandexpl缸 nthere錙 Un

thatAis nUt invel-tible.

(d) (U5U/U)PrUve 
房:已
Aη =︳

一 :夕:  

一

:夕 :｜
.

7.(15U/U)Us㏑ gle錙 tSqu缸 eStUΠ talinear 血 nctiUnUftllefUm√ =ε U+clt tUthe
fUllUwingdatapUints(x〞 v): (U,3),(1,3)alld(1,6)
〔● (lUU/U)Find√ .

°)° 5U/U)Γ indtheleast squ釪 eerrUr.
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國立雲林科技大學 llU學年度
碩士班招生考試試題

系所 :電子系

科目 :半導體元件

乃=6巧3× lU￣34J一s,乃 =8.62× lU￣5cV/K,〞ε=9.ll× lU￣3lkg,lnlU寫 2.3,n=lUIUcm￣ a

Expl㎡nthefUllUwingte一

一

︳1s:(a9Latt㏑ea,Latt㏑ ecUnstant(lUU/.)        、

Expl缸nth.fUllUwingtc一 1一1s:●)Elementalsem沁 onductUrsΦ )CUmpUmdsem沁 UnductUrs

(lUU/U)

Expl缸n山 efUllUwingtel11一 s:(a9AllUwedenergybandΦ )FUrbiddenenergyband(lUU/U)

Expl缸 nthefUllUwingte1Ⅲ s:●)Latt㏑ esca∥eHngΦ )IU㎡2edimpⅢ Ⅱyscatt.㎡ng(lU./U)

ThefUllo啪 ngflgureplUts theclectrUnconcentration(η U)versustemporature(η fUranη-type

sa㎡conductor﹋八th山ecUncentrauonUΓ d。nUratomsN〝 =5× lUl4cm￣3.Thedashedlin.

represents thecUnc.ntra6on of仙 .EXplainwhy〞UvaHeswithtin suchawa.vasshUwn in the

flgl1ro.(lUU/U)
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6. ExplainUrdeFlncthefUllUwingte一 111s:

｛m
＿
=
一

.
)
‧

.

(a)  Sch°ttkyba」Ⅱer

(b) SpacechargeregiUn

(c9 Deplctbn-modeMUSFET

(5U/U)

(5U/U)

(5U/U)

7.

8.

Findth.quasi＿ Γelili levelsfbrelectrUnandhol.referencedto in由 ⅡnSicFe1ⅢⅢIeveliflUI4cm￣3

eXcessc到
「
k汀SareprescntfUr〞 tYpeSiwith助 =lU︳ ‘cm￣a.φ′=lU︳°cm-3fUr&substrato.)

(2UU/U)

Expl缸nthereasUnswhythelUwfrequcncyC一 ◤cllrveisapprUachedtoCUxandtheⅡ gh

icqucncyC-◤ cllrve必 stilIm甜㏕ ningminimumvalueats甘
。
nginv.rsioncUndition.(15%)
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國立雲林科技大學 11U學年度
碩士班招生考試試題

系所 :電子系

科目:計算機概論(1)

1.(lUpts)CUnveΠ tllesedecimalnumbσstU8＿ bΠ 2’ scUmplemelltbin缸ynumbers.
(a) lU2

(b) 64

(c)33

(d) -128

(e) 127

2.(lUpts9ImplemeIlta4-tU＿ lmuxusingUnlyZtU＿ lmuxma㏑ ngsu比 tUp」UperlycUllneaedall

Uftheterlllinals.RememberthatyUuwillhave4inputs,2cUntrUls㎏ nals,andlUutput.Write

UutthetruthtablefUrthiscircuit.

3.φUpts)Implemelll tlleXURftlnaiUnbymeansUf:

(a9(lUpt唦 NANDg敵 eSUnly.

(b)(lUpts)NURgatesUnly.

Pleasedrawthegate-levelcircuit.

4.(1UptΦ CUmpletetllejmingdiagmmUfthe伯 llUwingcirc㎡ t:
Pleasedrawthe、 vavefUrlllUftheUutputf

｜ ｜ 〡 ｜ ︳ ｜ ｜ ｜ ｜

a｜—

—

┤

一

+＿f┐

「
T￣丁┐├＿

5. (IUpts)CUnsidertheinstructiUnsetarchΠ ectureUfaprUcessUr,whichcanbeLC＿ 3,MIPS,
ARM, UrsUmc similar prUccssUr. ηVrite dUwn the stageS UfinstructiUncycle 山 raprUcessUr.
Givenan instructiUn‘ ‘STLabeI,RU’’,whichis tUstUrCthecUntentUfregisterRUatthememU,
lUcatiUn indicated by Labc1. Describe hU、 v this instructiUn is prUcessed in each stage Ufan

instructiUncycleUftheprUcessUr.

｜

f｜

〡
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國立雲林科技大學 11U學年度
碩士班招生考試試題

系所 :電子系

科目:計算機概論(l)

6.(lUp“)GivenanundireaedgraphG(VE)withverticesVandedgesE,w㎡ tcdUwn pseudU
cUdetUimplementdepth＿ Πrst searchtU士indapath士 iUlll rUUtvel｛ exvUtUadestinatiUnvertexvd.

DemUnstratethea㎏ Urithlllwithanexample.

7. (lU pts) W1.ite dU、vn pseudU cUde tU dU bubble sUlting Ufa given array Ufn integerS intU

increasingUrder.DemUnstratethisalgUrithlllv而 thanexalllple.

8. (lUpts)WritedU、 vn pseudUcUdetUimplement theEuclideanalgUrithmtUFlndUutthegreatest

cUmmUndivisUrUftwUovenpUsitiveintegers.IllustratethisalgUrithIl,witht、 vUexampleS.

9.(lUp抬 )WritedUwnp㏄ udUcUdetUmultΦ lytwUgivenmatΠ cesMlwithrl rUwsandcl

cUlumnsandM2withcl rUwsand砭 cUlumns,andUutputtheresultM3 withrl rUwsandc2

cUlumns,e.g.,Ml=lll,2,到 ,P,4,劍 Ih小 2rUWSand3cUlumns,M2=lll,到 ,〔 l,釗 ,〔 l,到〕has
3rUwsand2cUlumns,tlle㏄ sulIngUutplltMMwillbel16,l到 ,Il2,2劍 lUsetⅡ sexampletU
demUnstrateyUuralgUrithm.

｜
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國立雲林科技大學 ⅡU學年度
碩士班招生考試試題

系所 :電子系

科目 :電子學

本試題共五題 ,每題得分如各題中所示 ,共計 lUU分 ,請依題號作答並將答案寫在答案卷
上 ,違者不予計分 。

1.AsFig.PlshUws,a“ lU-mAdiUdeDl” (i.e.,UneWithvD=U.6Vat伈 =1UmA)iscUnnectcdin

serieswithalUkΩ resistUrtUtwUsupplyvUltages3.3Vand2.U、 化respectively.
(a)° 分)Estimatethect1Ⅳ ent 江

(b)(1U分)flndthevalueUftheUutputvUltagc/加 rr.

2. WVhcnthcN╮√UStransistUrwUrkingin thesattlratiUnregiUn,thedraincuⅡ ent is rnUdeledas

JD=:比 η營
(吒∫一 I/J)2(1十 λㄋb∫ ).

(a9(5夕))-Fmm tllefDequatiUn,whatarct1.etenmsUf臨 ?

(b)(5多 ｝)-CUnsiderfUrUperajUn in thctriUderegiUn,shU、 vtherDequajUn.

(c)(56十)-Expl㏕ nthetelⅡ 1 (1+λ Vb∫ ) frUmtheJ/)equatiUnbhefly.

3.㏑ tlled㏄㎡ts shUwn㏑ ΠgP3跖 alld怮 批 Charaaehzedby︳ 巧 � U.4V,比 p營 =1mA/V2,

andλ =U.

(a)(1U多))ΠndthevUltager/,

(b)(1U夕))flndthevUltageVㄅ

Fig.Pl

VDD=1.8V

Fig.P3

R了

1UkΩ

↑
〡
℉
↓
⊥
.



國立雲林科技大學 l1U學年度
碩士班招生考試試題

系所 :電子系

科目:電子學

4 (3U少 VThc仔 anSiStU1.Upcratc.s in tllcs加 ur㎡iUnrcgiUnwithadr㎡ ncurrentUflmA.(a)Ml飩 iS

its trans＿ cUnductancc?(b)Calculatctl〕 clUw＿什cqucncysmall＿signalvUltagcgain (c)Calcul㎡ c
thcsmall-signalvUltagegainatI6UMHz. SUmerelatedparametcrsare: λ=U, RD=︳ UkΩ ,u”εUx=

mU× 1U“ 〞 幻́
怮
4包
二 1㎎ and綩 =m比 whⅡe山e怬 m㎡uc㎝p㏄Ⅱax冷S°Π m出㎡豇㏄ 缸C㏄」山虫跐

andignUrcd

V。 ut

:CL

Fig.P4

(2U夕))Λ ll 扛anSiStU心 Upemte㏑ tllesatllr飩iUn㏄ giUn.Tl〕esizesUfbUtllNMUSiansistU心 aK
thesame‘ TllesizesUfbUthPMUStmnsi就 U心 a㏄ thesame.Calcul飩e(Φ thesmal卜 sign㏕
rcsistancesUfNMUSandPM(DStransistUrs,rcspectivcly,ductUthcirchanncl＿ lengthInUdulatiUn
cffcct,and(b)tl〕 clUw＿ flequcncyvUltagegainUΓ t︳】eampIiFIer.SUmereIatedparamctcrvaIuesarc:

θ
9九Ⅳ=2U× lU3Λ /、:θ ,”P=1U× 1U34/ˊ,q=1UU× 1U15F,如 =U.1ˊ

1,9I,=U2ˊ 1,and

↙∫∫=1 田月.



第 / 頁(共  /真 )

國立雲林科技大學 11U學年度
碩士班招生考試試題

系所 :電子系

科目 :電磁學

U㏄血lph於icalcUnstants: εU∼
厄忑石
(F/m); uU=4π ×lU刁 (H/m)

1.兩電荷的位置與所帶電量分別為 Ql°.UU,U.UU,U.UU)=lUU.nC與

Q26.UUm,3.UUm,U.UUl=3.UUnC.請 計算電荷 Q2所在的位置 ,由電
荷 Ql產生的電場強度 E,包括大小與方向 。(lU%)

2.電通量密度 D=lU幼 +免φC/m2,請計算通過以下曲面的電通量 ,曲

直i: p=6m,U≦ φ≦9σ ,與 挖≦z≦ +2m。 (lU%)

3.有限長帶電荷直線的線電荷密度為 pL=lUnam,位於 Y軸從 v=
Ⅵ.Um到 =́+4.Um。 計算此電荷分布在位置 6.Um,U.U,U.U9形成的
電場強度 E,包括大小與方向 。(lUU/U)

4.在 z=U,x╯ 平面無限大平板的電荷密度為 ps=lUUnC/m2,請計算

(的 將一個 2.U-nC電荷從 又巧.U,lU.U,4.U)m移動至 Qφ .U,3.U,2.U)m

所需要做的功 。(lU%)

(b)承上 ,計算電位差 喃P=吒一怖。(lU%)

5.請寫出 4個 Maxwdl、 eqt以及所代表的物理意義 。(lU%)

6.(a9請寫出磁場強度(H)、 磁通量密度°)的單位 。(lU%)
(b)請寫出磁場強度和磁通量密度的關係式 。(lU%)

7.兩個無限延伸的電流平面 ,其中一個位於 z=-2.Um,電流密度為 K=
巧.UaxA/m。 另一個電流平面位於 z=挖.Um,電流密度為 K=巧 .U銜
A/m。 求以下兩個位置的磁場強度 H。

(ω °,U,4m) (lU%)
(b9°,U,U) (lU%)

｜


